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Francisco S. Pedro 1, J. A. García-Macedo 2*, G. Valverde-Aguilar 3.

1 Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Exterior, C.U., México D. F., 04510
2 Departamento de Estado Sólido. Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. C.P. 04510.
3 CICATA Unidad Legaria. IPN. Legaria 694, Col Irrigación, Miguel Hidalgo, 11500 Ciudad de México, Distrito Federal, México.
E-mail: pfpeter9@gmail.com
El estudio de la fotoconductividad en un material es el cambio de la conductividad eléctrica debida a la absorción de fotones de radiación electromagnética incidente sobre dicho material. Se estudiaron películas de TiO2 y TiO2:Eu3+ amorfa y cristalina conforme ocurre el proceso de cristalización. Las gráficas de fotoconductividad presentan un ligero comportamiento no lineal propio del carácter semiconductor de estas muestras. El parámetro fotovoltaico y el fotoconductivo disminuyen con la cristalización. Los espectros de rayos X de ambas películas calcinadas a 500°C exhiben la fase anatasa, lo cual fue confirmado por HRTEM. Se reporta también el cambio en la brecha de energía (band-gap) como función del proceso de cristalización. *Agradecemos el apoyo a los proyectos CONACYT 79781, PUNTA, RedNyN, PAPIIT IN107510 y Proyecto SIP 20113905. Los autores agradecen Manuel Aguilar-Franco, Luis Rendón y Diego Quiterio por la asistencia técnica.

